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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 14256.

Zaklady Hohenlohego - Hohenlohe - Werke Spétka Akcyjna

Kl. 40 c/{

ey

(Welnowiec, Polska).

Sposob przeprowadzania elektrolizy cynku.

Zgloszono 26 sierpnia 1929 r.
Udzielono 29 lipca 1931 r.

W patencie Nr 11944 opisany jest spo-
s6b wytwarzania produktu, ktéry zawiera
siarczan cynku, kadmu i otowiu i z ktérego
chlor jest prawie calkowicie wydzielony.
Po rozpuszczeniu tego produktu w wodzie
powstaje wolny od chloru roztwér siarcza-
nu kadmu i cynku. Siarczan olowiu pozo-
staje w wodzie i kwasie siarkowym jako
produkt nierozpuszczalny i zostaje wydzie-
lony z roztworu zapomoca filtrowania.

Znanem jest, ze rudy cynkowe zawiera-
ja skladniki, ktére przy elektrolizie cynku
wiaza pewng ilosé kwasu siarkowego, przez
co dzialanie tego kwasu zostaje dla elek-
trolizy stracone i koniecznem jest stale do-

prowadzanie takiejze ilosci §wiezego kwar
su siarkowego.

Wynalazek niniejszy polega na stoso-
waniu zamiast dodatku $wiezego kwasu
siarkowego, ktérego ilosé kompensuje ilo§é
wigzacego sie kwasu siarczanego, pro-

duktu otrzymanego sposobem wedlug
patentu Nr 11944, z ktérego wydzie-
lono kadm, np. sposobem opisanym

w patencie Nr 11945. Kwas siarkowy, za-
warty w roztworze siarczanu cynku, nie za-
wierajacego chlor i kadm, byl juz stosowa-
ny do pracy uzytecznej, i jest on tariszy,
niz kwas $wiezy. Oprécz tego wydziela sig
przy elektrolizie cynk, zawarty w dopro-



wadzanym siarczanie, a wigc ilosci metalu,
otrzymywane zapomoca elektrolizy sa
wieksze.

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb  przeprowadzamia elektrolizy
cynku, znamienny tem, Ze uzupelnienie zu-
zywajgcego sig¢ przy elektrolizie kwasu
siarkowego odbywa sie nie przez dodatek

Swiezego kwasu siarkowego, lecz przez do-
dawanie roztworu siarczanu cynkowego nie
zawierajacego chloru i kadmu.

Zaktady Hohenlohego-
Hohenlohe-Werke
Spotka Akcyjna.
Zastepca: Inz. H. Sokal,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusltawskiego i Ski, Warszawa.
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